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用于下一代移动通信系统的６ＧＨｚ频段时分双工射频收发信机的设计
于志强　周健义　赵　丽　周　飞　李　江

（东南大学毫米波国家重点实验室，南京２１００９６）

摘要：介绍了一种应用于下一代移动通信系统的高性能宽带射频收发信机的实现．本射频收发信机工作在
６～６．３ＧＨｚ频段，信道带宽达到１００ＭＨｚ，工作在时分双工模式并支持ＩＭＴａｄｖａｎｃｅｄ系统采用的多输入多
输出（ＭＩＭＯ）技术．为了获得最佳的性能，采用了经典的超外差结构．详细介绍了系统关键部件如低噪声放
大器、功率放大器以及本地振荡器的设计问题．测试结果表明，射频收发信机的最大线性输出功率大于２３
ｄＢｍ，低噪声放大器的增益和噪声系数分别为大约２４ｄＢ和小于１ｄＢ．此外，误差矢量幅度（ＥＶＭ）的测试
结果表明实现的射频收发信机的性能远超过 ＬＴＥａｄｖａｎｃｅｄ系统的要求．采用最大８×８的 ＭＩＭＯ配置，本
射频收发信机在现场试验中支持超过１Ｇｂｉｔ／ｓ的数据传输率．
关键词：射频收发信机；正交频分复用；ＩＭＴａｄｖａｎｃｅｄ系统；相位噪声；低噪声放大器；功率放大器；ＬＴＥａｄ

ｖａｎｃｅｄ系统
中图分类号：ＴＮ９２

１８２　Ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎｏｆａ６ＧＨｚｂａｎｄＴＤＤＲＦｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒｆｏｒｔｈｅｎｅｘｔｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｍｏｂｉｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ




